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Description: 

The OPI1268S is a high voltage isolator with a 

digital output that is capable of high speed 

data transmission.  The input of the OPI1268 

consists of a high-efficiency GaAlAs LED with a 

peak wavelength of 850 nm, which is optically 

coupled to the output optical IC.  A photologic 

device in the output IC detects the incoming 

modulated light and converts it to a 

proportionate current.  This current is fed into 

a high-gain linear amplifier which is 

temperature, current and voltage 

compensated.  The result is a highly stable 

digital output with an open collector inverter 

configuration.  This device produces DC and AC 

voltage isolation between the input and output 

circuitry while providing TTL signal integrity. 

 

Applications: 

• Transportation Systems 

• PC Board Power Systems 

• Hybrid Vehicle Systems 

• Medical Systems 

• Control Systems 

Features: 
• 20kV dc Isolation 

• 2 Mbit/s transfer rate 

• tPHL-tPLH ≤ 50 ns typical 

• Creepage path:  24 mm 

• TTL Compatible 

• 6 Axis / 10GRMS load rating 

 

Certifications: 
• UL File  E58730 

• Vde File 40031798 

• EN 60079-0:2012/A11:2013 
 EN60079-11:2012 (IEC 60079-11:2011 
 Edition 6) 

• IP65 Rated 

• ATEX Certification Exia IIc Ga 

Ordering Information  

 
Part 

Number 

 
LED Peak 

Wavelength  

 
Sensor 

Photologic® 

Isolation  
Voltage  
(kV)DC 

 
tPLH / tPHL  
Max (ns) 

 
IF (mA)  

Typ / Max 

 
VCE (V)  

Max 

Lead 
Length 
(mm) 

Lead Spac-
ing 

(mm) 

OPI1268S 850 nm  Open Collector  20   100  10 / 50 18 3.6 2.0 



High Voltage / High Speed Opto-Isolator 
OPI1268S 

 

© TT electronics plc 

General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without 
notice or liability.  All information is subject to TT Electronics’ own data and is 
considered accurate at time of going to print. 

TT Electronics | OPTEK Technology 
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200 

www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com 

Form # 500-1080-001 Rev - 06/2019  Rev L 06/2019   Page 2 

Electrical Characteristics (TA = 0° C to 70° C unless otherwise noted) 

SYMBOL PARAMETER MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS 

Input Diode  

VF Forward Voltage - 1.4 1.8 V IF = 20 mA 

IR Reverse Current - 0.1 100 µA VR = 2.0 V 

Output IC (VCC = 4.5 V to 5.25 V) (See OPL550 for additional information—for reference only.) 

IOH High Level Output Current - 0.20 25 µA IF = 0.0 mA, VOH = 18.0 V, Vcc = 5.25 V 

VOL Low Level Output Voltage - 0.35 0.55 V IF = 10.0 mA, IOL = 8.0 mA, Vcc = 4.5 V 

ICCH High Level Supply Current - 5.5 7 
mA  

IF = 0, Vcc = 5.25V 

ICCL Low Level Supply Current - 7.5 10 IF = 10.0 mA, Vcc = 5.25 V 

Coupled Characteristics (VCC = 5V, IF=30mA, RL =560Ω) 

CIO Coupling Capacitance - - 2 pF Input and output leads shorted. 

tPLH Propagation Delay to Low Output Level - 50 100 
ns  See Figure 1 

tPHL Propagation Delay to High Output Level - 50 100 

IISO Isolation Leakage Current(5) - - 20 µA VISO = 19.2kV dc 

IF+ LED Positive Going Threshold Current 0.8 1.7 5.0 mA VCC = 5V, IOL = 8.0mA 

dv/dt Voltage Spike Immunity  30  kV/μs  

Absolute Maximum Ratings (TA = 25o C unless otherwise noted)  

Storage Temperature -50° C to +100° C 

Operating Temperature -50° C to +100° C 

Input-to-Output Isolation Voltage(2) 20 kVDC 

Lead Soldering Temperature (1/16” (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron)(3) 260° C 

Input Diode  

Continuous Forward Current 30 mA 

Peak Forward current (1 µs pulse width, 300 pps) 3.0 A 

Reverse Voltage 3.0 V 

Power Dissipation(1) 100 mW 

Output IC  

Maximum Supply Voltage 7 V 

Power Dissipation(4) 40 mW 

Maximum Output Voltage 18 V 

Maximum Output Current 25 mA 

Notes: 
(1) Derate LED linearly 1.33 mW/°C above 25°C. 
(2) UL recognition is for 16kV dc for one minute. 
(3) RMA flux is recommended.  The duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering. 
(4) Derate linearly  0.54m W/°C. 
(5) Measured with input leads shorted together and output leads shorted together in air with a maximum relative humidity of 50%.  
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Vcc = 4.5 V

IOL = 8 mA

Ta = 25 °C

Vol  vs Ambient Temperature
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IOH vs. Ambient Temperature
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Vcc = 5.0 V

VOH = 18.0 V

Supply Current vs ICCH and ICCL vs Ambient temperature
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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